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摘要(译)

本发明涉及一种薄膜晶体管液晶显示器阵列基板结构，包括：基板，形
成在基板上的相互交错的栅极扫描线和信号扫描线，形成在所述栅极扫
描线和信号扫描线之间的绝缘层和有源层，在所述栅极扫描线和信号扫
描线交错位置上，在所述绝缘层和有源层之间具有空气隙。本发明还提
供一种制造具有上述结构阵列基板的方法。本发明所提供的阵列基板结
构及其制造方法不但可以减小栅极扫描线和信号扫描线之间的电容效
应，从而减小由于电容效应现象引起的信号扫描线的信号延迟，提高屏
幕的反应速度；还可以减小栅极扫描线和信号扫描线的交叉位置处产生
静电击穿等不良现象的几率，在一定程度上提升了产品成品率和画面品
质。
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